Leistungstransistor SD 168

LUTZ EHRHARDT

Mitteilung qus dem VEB Gleichrichterwerk Stahnsderf

Die Transistoren des Typs SO 168 sind Si-npn-Leistungstransi-
storen  im  TO-3-Gehduse. Sie werden hinsichtlich  ihrer Grefrmad . 0 L, GraMman 27
Grenzkennwerte und KenngréBen aus der Fertigung ven Srdftmal _ 4 F_1'51_-‘g’_t__q25. |
hochsperrenden Leistungsschalttransistoren flr den Einsatz - : ! !
in Regelnetzteilen von Schwarzweififernsehgerdten ausge- 1L :
messen. Inzwischen stehen sie jedoch auch fir andere ana- _f -
toge Anwendungsfalle zur Verfligung. 3| Lo §§ i .—E :
Die nachstehend genannten wichtigsten Daten aus dem Er- < g} S g%{‘;‘f 1
zeugnisstandard und dem ergénzenden Informotionsblatt, 4 “"_"EQ% W ]|—
wie auch alle nichtgenannten, wurder auf der Grundlage E E e b o
des Stondards TGL 24 247, Transistaren, Allgemeaine Tachai- ! =i
sche Bedingungen, festgelegt. T L -
Bezugsgurict 2
Abmessungen und AnschluBbelegung (s. Bild 1} e e f;‘ffﬁfﬂ%ie;'wﬁenﬂu_
Gehduse gelvanisch verzinntes Metallgehduse @ =Abstend der Lofstelle # §mm
Bouform F nach TGL 11 811 Kalfoktar mit Gehduse feifend verbunden
Muosse = 224 T —
Erzeugnisstanderd TGL 33 555 Bild 7: Abmessungen und AnschluBbelegung
Elektrische und thetmische Eigenschaften
Grenzkennwerle {giiltig fir den Betriebstempercturbereich) 5
Kollektar-Emitterséittigungsspannung Uckp
bel fn= 30V
Koligktorstrom 1 30A £
Kollektorstrommittelwert lav, 304 £ :
Basisspitzenstrom lpy 25 A 5 i
Gesamtverlustleistung Pr a
bei #, < 95°C 125 W
Sperrschichttemperatur 120 °C
Betriehstemperatur 7, 100°C 5
KenngrdBen [, =25°C —5K)
Kolektor-Emitter-Reststrom lepg
bei Uppn =300V % 3.0 mA
Koilektor-Emittersttigungsspannung Ucpsat {}25 o
bei lg==1A Ip=02A < 30V )
. N . el Bild 2
Basis-Emitters@ttigungsspannung UeEsar
bei le=1A, Ip= 0,24 < 1.5V
Kollektor-Basis-Stramverhdltnis ha
bei Urp =3V, lc=024A =75 0 i :
ennerer Wammewiderstand Ry . i ] I : R s
bei Upp =10V, l:-=1A = 20 K/wW ‘ :
L&t-, mechanische und klimatische Eigenschaften \\
lLéthedingungen TGL 24 247 E o 1% &
Létbarkeit der Anschlissse TGL 200-0053/02 o Y
Die Anschlisse der Transistaren sind fiir Schwalldtung nicht
vorgesehen! oy \
Schwingungstestigkeit " F& 500-0,75/10-6 ... N
StoBfestigkeit £b 4-15.8000 : EEANS
kanstante Beschleunigung 490 ms™2 ; :
Zugfestigkeit der Anschiisse 5N o ; :
Eing Biege- und Torsiensbeunspruchung der Anschliisse ist -
nicht zuldssig. Sie dirfen jedoch einmal um 20° gebagen ;
werden. Dabel ist das Gehdiuse vor Biege- und Zugbean- ; o]
spruchung zu schiitzen! ;
}DD k i f
schnelier Temperaturwechsel —25.,.55°C w2 ¢ esn? et 1]
feuchte Wérme, TGL 9206/01, Ca 2% Tage Biid 3 Vg iV — =
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